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LED 芯片三大衬底技术专利分析报告（二）

□南昌大学知识产权信息服务中心

摘要：目前较为成熟的 LED 芯片衬底技术路线主要为三种：以

日本 Nichia 为代表的蓝宝石、以美国 CREE 公司掌握的 SiC 以及以

我校国家硅基 LED 工程技术研究中心为代表硅衬底技术。采用国际

高端专利检索分析工具 INNOGRAPHY 对三大衬底技术全球基本情况、

申请趋势、区域分布、申请人竞争力、专利强度、专利诉讼等进行

分析。

一、LED 芯片全球专利基本情况

LED 芯片三大衬底技术全球共申请了 28060 件专利，授权了

17252 件，授权率为 61.5%；已审专利 24131 件，有 3929 件在审查

中，已审授权率为 71.5%；授权有效专利为 12146 件，授权有效率为

70.5%。
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表 1-1 LED芯片三大衬底技术全球专利申请基本情况

序号 项 目 数量/百分比

1 申请量 28060 件

2 授权量 17252 件

3 授权率 61.5%

4 审查中 3929 件

5 已审专利 24131 件

6 已审授权率 71.5%

7 授权有效量 12146 件

8 授权有效率 70.4%

二、全球申请趋势分析

筛选LED芯片三大衬底技术近20年的全球申请数据，得到20535

件，并将其按照专利申请年份进行统计，得到近 20 年全球专利申请

趋势，如图 2-1 所示。

年度专利申请量在 2011 年达到最大，有 2261 件。近年呈下降

趋势，但相较于 21 世纪初，仍有较大申请量。

图 2-1 LED芯片三大衬底技术近 20年全球专利申请趋势
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三、LED 芯片全球专利区域分布分析

（一）全球专利技术应用国

将 LED 芯片三大衬底技术的全球专利申请数据按照专利申请国

家和地区进行统计分析得到图 3-1。LED 芯片三大衬底技术应用国以

中国大陆数量最多为 6961 件，第二的为美国 5874 件和日本有 5528

件，远大于其他国家。

图 3-1 LED芯片三大衬底全球专利技术应用国情况

（二）全球专利技术来源国

图 3-2 LED芯片三大衬底全球专利技术来源国情况



4

将 LED 芯片三大衬底技术的全球专利申请数据按照专利来源国

家和地区进行统计分析得到图 3-2。日本、中国大陆、韩国分别为前

三的专利来源国，其中日本的专利数量远超其他国家。

四、全球主要申请人竞争力分析

对 LED 芯片三大衬底技术全球专利申请人按申请量排名得到前

10 名申请人申请量统计表 4-1。“LG Innotek Co., Ltd.”申请数

量超过 1000 件，另有 Samsung Electronics Co.（994 件）, Ltd.、

EPISTAR Corporation（882 件） 、Cree, Inc. （800 件）3 位申请

人申请数量在 800 件以上。

表 4-1 LED芯片三大衬底技术全球专利申请量前 20名申请人

序号 专利申请人 专利数量

1 LG Innotek Co., Ltd. 1022

2 Samsung Electronics Co., Ltd. 994

3 EPISTAR Corporation 882

4 Cree, Inc. 800

5 Panasonic Corporation 791

6 Toshiba Corporation 774

7 Koninklijke Philips NV 685

8 Toyoda Gosei Co., Ltd. 672

9 Nichia Corp 643

10 Sharp Corporation 531

对 LED 芯片三大衬底技术全球专利申请人竞争情况进行分析，

得到如图 4-1 所示的全球专利竞争者气泡图。
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技术和经济实力均较强的第一象限有：Samsung Electronics

Co., Ltd、Panasonic Corporation、Sony Corporation 等大型跨国

集团。

在行业内以技术见称的第四象限有Cree, Inc.、LG Innotek Co.,

Ltd.、EPISTAR Corporation、Nichia Corp 等集团。

图 4-1 LED芯片三大衬底全球专利竞争者气泡图

五、专利强度分析

（一）专利强度分布

利用 INNOGRAPHY 数据库提供的专利强度数据，分析 LED 芯片三

大衬底技术专利强度分布累积情况，如表 3-3 所示。专利强度 90-100

分的专利仅占比 1.8%，80 分以上的占比 3.7%，70 分以上的也仅占

比 7.7%。超过一半的专利不足 20 分。

表 5-1 LED芯片三大衬底技术全球专利强度分布累积情况

序号 专利强度 累计占比

1 90-100 1.8%
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序号 专利强度 累计占比

2 80-90 3.7%

3 70-80 7.7%

4 60-70 13.5%

5 50-60 20.7%

6 40-50 28.8%

7 30-40 37.9%

8 20-30 49.9%

9 10-20 67.1%

10 0-10 100%

（二）高强度专利主要申请人

选取 LED 芯片三大衬底技术全球专利强度 70 分以上的专利进行

分析，如 3-4 图所示。在高强度专利中，经济技术实力均优的第一

象限仅有 Samsung Electronics Co., Ltd。第四象限中的 Cree, Inc.

技术实力与其他申请人相比有明显优势。

图 3-4 LED芯片三大衬底全球高强度专利竞争者气泡图

六、专利诉讼
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根据 INNOGRAPHY 数据库提供的专利诉讼数据，LED 芯片三大衬

底全专利共有 127 件专利有诉讼记录，均为高强度专利，但其中 49

件专利已过期。

涉诉专利数量最多的为 Nichia Corp，有 24 件，Cree, Inc.有

17 件，另有 LG Innotek Co., Ltd.（12 件）、EPISTAR Corporation

（12 件）、SEOUL VIOSYS CO., LTD.（11 件）超过 10 件。

表 6-1 涉诉专利数量前 5专利申请人

序号 专利申请人 涉诉专利数量

1 Nichia Corp 24

2 Cree, Inc. 17

3 LG Innotek Co., Ltd. 12

4 EPISTAR Corporation 12

5 SEOUL VIOSYS CO., LTD. 11

七、小结

根据 INNOGRAPHY 所得结果，LED 芯片三大衬底技术全球共申请

了 28060 件专利，授权了 17252 件，授权有效专利为 12146 件，有

3929 件在审查中。近 20 年申请量在 2011 年达到最大，有 2261 件，

近年呈下降趋势，但相较于 21 世纪初仍有较大申请量；

技术应用国以中国大陆申请数量最多为 6961 件，第二的为美国

5874 件和日本有 5528 件，远大于其他国家；日本、中国大陆、韩国

分别为前三的专利来源国，其中日本的专利数量远超其他国家。

“LG Innotek Co., Ltd.”申请数量超过 1000 件，另有 Samsung

Electronics Co.（994 件）, Ltd.、EPISTAR Corporation（882 件）、

Cree, Inc. （800 件）3 位申请人申请数量在 800 件以上。Samsung
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Electronics Co., Ltd、Panasonic Corporation、Sony Corporation

为技术和经济实力均较强大型跨国集团；Cree, Inc.、LG Innotek Co.,

Ltd.、EPISTAR Corporation、Nichia Corp 等在行业内以技术见称

的集团。

专利强度 90-100 分的专利仅占比 1.8%，80 分以上的占比 3.7%，

70 分以上的也仅占比 7.7%。超过一半的专利不足 20 分。在高强度

专利中，仅有 Samsung Electronics Co., Ltd 经济技术实力均优，

Cree, Inc.技术实力与其他申请人相比有明显优势。

共有 127 件专利有诉讼记录，均为高强度专利，但其中 49 件专

利已过期。涉诉专利数量最多的为 Nichia Corp，有 24 件，Cree, Inc.

有 17 件，另有 LG Innotek Co., Ltd.（12 件）、EPISTAR Corporation

（12 件）、SEOUL VIOSYS CO., LTD.（11 件）超过 10 件。
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